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SU 165 

Si-npn-Leistungsschalttransistor für Transverter, Schaltnetzteile und allgemeine An- 
wendung. 
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ab 6/83 auch indieser Bauform Hieferbar 

Gronzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich 

Kollektor-Emitter-Spitzenspannung 

Rea: S 10022 Ucerm 900 V 

Kollektor-Emitter-Spannung 
1B=0 Uceo 350 V 

Kollektorstrom Ic 2,5A 

Kollektorspitzenstrom [ 3,0A 

Basisstrommittelwert Ip(av) 1,5A 

Basisspitzenstrom [ 2,5A 

Gesamtverlustleistung 
d s 90°C Prot 10W 

Sperrschichttemperatur D +115°C 

+ 100 °C Betriebstemperaturbereich 



Kennwerte, bei j), = 25°C —5K 

Kollektor-Emitter-Reststrom 
Uce =900V 

Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 

Ic=1A, 13=0,2A 

Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
Ic=1A, 13=0,2A 

Kollektor-Basis-Stromverhältnis 
Uce=5V, 1c=0,5A 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Ic=100mA 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
I=10mA 

Einschaltzeit des Kollektorstromes 
Ic=1A, l =0,2A 
-l =04A 

Ausschaltzeit des Kollektorstromes 

Bestellbezeichnung: Transistor SU 165 
Änderungen vorbehalten! 

veb gleichrichterwerk 
stahnsdorf 

im veb kombinat mikroelektronik 

DDR 1533 Stahnsdorl, Rühlsdorier Weg 
Telex 015220 Teleton 680 

Ices 

Ucesar 

Ußesar 

hzie 

UBRceo 

UrameBo 

Ton 

tott 

min 

350 

typ max 

1,0 mA 

3,0V 

1,5V 

1,0us 

5,0us 

— 
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